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摘要(译)

本发明公开了属于无机/有机复合发光材料技术领域的一种4-羟基香豆素
插层水滑石蓝光复合发光材料及其制备方法。本发明选取与4-羟基香豆
素中性分子相似分子长度的表面活性剂，通过共沉淀的方法共插层得到
均匀分散于水滑石层间的超分子复合发光材料。本发明利用水滑石层状
材料的空间限域作用以及主客体之间的相互作用，实现4-羟基香豆素中
性分子的固定化，同时实现了发射转变为蓝光发射，并且有效地提高了
中性荧光小分子的荧光性能，为将水滑石应用于固体发光器件领域提供
理论研究基础。
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